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Telefunken Transistor TFK3080DA Datasheet

TFK 3080 D

| Vorlaufige technische Daten [
NPN-Silizium-Tripleton-Leistungstransistor
Anwendungen: @ Motorsteverung/Umrichter (380 V-Netz)
@ UPS [Unterbrechungsfreie Stromversorgungen)
@ Schaltnetzteile hoher Leistung (= 1000 W)
@ Batterie- Ladagerat
@ Schweibgerate
@ Induktionsheizungen
Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannungen ® Basis 1 und Basis 2 anschlieBbar
@& Kurze Schaltzeiten ® Dreifachdiffusions-Technik
& Sahr schnelle C-E-Freilaufdiode ® Glaspassivierung
Gehiiuseversionen

TFK. 3080 D TFK 3080 DA
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TFK 3080 D

Abmessungen in mm

TFK 3080D

il e

TFK 3080 DA

Kunststoffgehause
Gewicht max. 30,0 g
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TFK 3080D
Absolute Grenzdaten
Kaollektgr-Emitter-Sperrspannung Uepe, 1000 v
Ueeg 1000 W
Emitter-Basis-Sperrspannung (T B W
Kollektorstrom I a0 A
Kollektorspitzenstrom b 60 A
Basisstrom & A
Basisspitzenstrom . 4 A
Gesamtverlustleistung
T =25°C P, 275 W
Sperrschichttemperature TI 150 o
Lagerungstemperaturbareich T —40...+160 “C
Isolationsspannung L 2500 W
Maximaler Wirmewiderstand
Sperrschicht-Gehiuse
Leistungstransistor L - 0.45 K
Free-wheel diode Ry e 1.5 KW
Kenngréfen Min. Typ. Max.
T, = 25 "C, falls nicht anders angegeben
Kollektor-Emitter-Reststrom
U, =1000V fops 1.0 mhA
Upe =1000 ¥ CED 1.0 mA
Emitter-Basis-Reststrom
Upp =8V leag 200 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=064 L 8 W
Kollektor-Sattigungsspannung
I.=30A 1, =06A Uepoor 25 W
Basissattigungsspannung
l.=30A1,=06A Ui aat 35 W
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Min. Typ. M.
Kollektor-Emitter-Arbeitsspannung
lowen =48 A [ =144, —l,, =2 A Uepw BOO W
DurchlaBspannung der Freilaufdiode
l,=30A U, 18 WV
Schaltzeiten
Induktive Last, T =100°C
le=30A 1, =06A -lj;=2A
Specharzed rIs 165 ps
Abfallzeit f, 3 s
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TFK 3080D
1 [T
Ucesat .
=204
Cage=257C
10
W
5 k.
k'
e
1
05
l |
o1 1 1 i. I Fo 3
oom o1 1 0 A
IB —
1 - [T
h
FE
Gase=25%C
1 4
1000 : lce= 40V
- I
8500 i = .
' | wJIN] |
*\ 0V
,.-"""{ \ 5':1'
100 -~ :
50— !
nrf t
10 I Figd
a1 1 10 100 A
fc —

Datasheet Rev. 1.3 — 01/19 — data without warranty / liability



